
l-,\CIIT,'I!E DLiS S(.lIIiN(lI,lS IrlX,\('rfIls - I)ÉI"\IQrI'E)tlilN'f \II)I)
,.\tD-\{ÀSrfEtIl2-I,}I\-SI(.ù(ili I)FtS N,{.\'f}illI.\{ lX- 15/ O t / ù1't2il - l II:iO\f N

3

2nK l-trt, r
N, :{ -.-:\ t' \ lr'

- 1. 19 '
I () I'r cnt :r

. 1. 19 + I 92§* .';

' '\-".-

\ r-> l\t.. ti l----*- -l

1 lx1..lBxi0 2:rxii00x0.(rlx9 1 1r10 rJI
3,/7

( 6. (:2r1 0 :ra )2

Par suitc, la concetrtration irrtrinsc'1uc cst
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l ir Concentration des trous libres:
A T=300 l(, tous les atomes additifs cie bore devlenni:nt ionisés, par stritc' a concrntràttotr dcs trous

iibres (porteurs maloritaires) est égale a la concentration des atomes de bore, soit:

p" = Nr - N.r=l0L trous lro'eq,/(m

i ., Concentration des électrons iibres ;

A parrir de l'expression : n, *['o=''' t, on déduit que

,i,' (7 05"t lt)'r )'r 
= 1,91,, 1U:r éleclr-o,,srLp '' 
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. Position du niveau de Fermi Eplpr par rapport à n1:

libres f cm3

mcmbrc, on obticnt

L,expression donnant la concentration des électrons libres de l'rlquatiorr (43) dLr cr.rurs s'écrlt:

Equation (43)du cours

q,
A partir de cette expression, on tire : nf) - Ec = r<rL'r (-r) : B'62x10 rx'J00xl'n (##) =

z--.

-0.9'37 eV "' \
la'\ )

ni Er(r) coàTp-on-dant au dopage p, se trouve au-dessous du niveau E. (bas de

la bande de conduction) d,une valeur de 0.937 eV. (Voir scnéma énergétique ci-dessous)

'Onpo,:v.ltl auss; uttliscrr'equationdiouto'r's 7 -\ ,''ti'(-1-)'lno;';ir I I --r) lâ3

eV.

De rneme, Ainsi le niveau Cle Fermi F.i''' (correspondant au dopage;-r, sc tiouve au clr:sus cir-l tr vcau

E,, (r-nax de la bande de valerrce) cl'utrc valelur de 0 183 i:V (Voii'schérra rlrlergéliquc ct dtlssot ''

En aloutant r:t err retratlcharlt É'''du 1'riertricr

E,''' - E.- E,'' * E lr=' 0'93/eV

E,{nt-,, = E.- E,i)-O.gg7 = (Egll)-0.937 = (1.1717)

+ Ert') - Eo{n) = 9.377 eV
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